Tellurek bizmutu (Bi,Tes) osiaga mase 800,761 g/mol i przyjmuje posta¢ szarego proszku.

Jego gestosé wynosi 7.7 glem’’, a temperatura topnienia 585 stopn_i.' w skali Celsjusza.

Komorka elementarna tellurku bizmutu posiada strukture trygonalna,

W postaci naturalnej wystepuje niezmiernie rzadko. Jest polprzewodnikiem, ktory
po domieszkowaniu antymonem lub © selenem, staje sig istotnym materialem
termoclektrycznym.  Wykorzystuje 51@ go cgléwnie w chlodzeniu lub przenosnych

generatorach pradu.

Wspotczesnie naukowecom udaje s1@ poprawi¢ efektywnos¢ materialéw opartych na tellurku
bizmutu, poprzez tworzenie struktur o zmniejszonym jednym lub Wi@kSz_ej ilosci wymiarow —
na przyktad nanodrutéw czy cienkich powtok. W jednym z takiCh ﬁrzypadkéw polprzewodnik
typu n wykazal podwyzszony wspélczynnik Seebecka (stosunek napigcia do réznicy

temperatury)z.

W innym przypadku wykazano wysoki .(')p'c').r w%a_éc'iwy tellurku bizmutu — 1,1x10° S'm/m’,

zblizony do wartosci przyjmowanej.pr_z.ez_' szklo’.

Ze wzgledu na swoje _Wlas'ciwos"ci',' tellurek bizmutu jest materialem wykorzystywanym

migdzy innymi do produkcjitermoelementow, w tym rownicz ogniw Peltiera.
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